
A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

1 1

2 2

3 3

4 4

Connector

Crystal

Battery
Protector 

HIGH=3V,LOW=0V

Touch

Talk
MIC

POGO
PIN

Iq=1.5-2.5uA

NTC RES

RF
Ishutdown=3uA

I=1.5-2uA

CHARGE

晶振地连接后单
独过孔到中间层地

fre init=125, F<10kHZ

Update
Interface

Bluetooth

FF_MIC

CH_EN_L=H;
EnableNTC

LDO
3V

Icc=1/14*1000=71mA  
accuracy：10%

12.1 耦合电容改为0201 1u电容

2-4 TOUCH IC改为VBAT供电

2-6 改为VBAT供电

RF_GND距离天线PAD 2MM

PUTIN_DET_L

CHG-STA_L

MIC_P_L

MIC_N_L

CHG-STA_L

CH_EN_L

RESET_L

CH_EN_L

I2C_SDA_L

LDO_3V_EN_L

VIO_L

BT_RF_L

MIC_N_L

MICFF_P_L
MICFF_N_L

MIC_P_L

UART0_TX_L
UART0_RX_L

I2C_SCL_L

POGO_GND_L

POGO_POW_L

UART0_TX_L

UART0_RX_L

POGO_TX_L

POGO_TX_L

PG_CTRL_L

POGO_UART_L

PUTIN_DET_L

TOUCH_OUT_L

MICFF_P_L

MICFF_N_L

INT_L

NTC_DET_L

NTC_POWER_L

NTC_DET_L

NTC_POWER_L

XTAL_IN_L

XTAL_OUT_L

XTAL_IN_L XTAL_OUT_L

LDO_3V_EN_L

SHIPPING_L

BT_RF_L

TOUCH_OUT_L

RESET_L

PG_CTRL_L

MICFB_P_L
MICFB_N_L

SHIPPING_L

LED_B_L
LED_R_L

SPKL+_L
SPKL-_L

POGO_UART_L

LED_R_L

LED_B_L
SPKL+_L
SPKL-_L

MICFB_P_L
MICFB_N_L POGO_POW_L

POGO_GND_L

I2C_SCL_L
I2C_SDA_L
INT_L

POGO_UART_L

POGO_POW_L

VBUCK_1V3_L

5V_IN_L

VMIC3_L

VIO_L

VBUCK_1V7_L

VBAT_L

VBAT_L

5V_IN_L

VBAT_L
VLDO_3V_L

VMIC2_L
VMIC3_L

VBUCK_1V3_L

VBUCK_1V7_L

VIO_L

VIO_L

VMIC2_L

VBAT_L

VBAT_L

5V_IN_L

VLDO_3V_L

VBUCK_1V3_L

VBAT_L

5V_IN_L

VBAT_L

VMIC2_L

VLDO_3V_L

VLDO_3V_L

VMIC2_L VMIC3_L

1.满足SONY GP要求:(SONY机型适用）

 ①禁止使用SS-00259中规定的1级环境
     管理物质;
②再生树脂-被覆线材必须从索尼的绿色
   伙伴认定供应商处采购

2.符合通力《公司环境管理物质标准》的
   要求，但不限于:

满足RoHS2.0

满足REACH要求

满足CP65要求

满足无卤要求

不含有邻苯二甲酸盐

AV R&D
Model No:

Title：

Design：

Check:

Approve：

Sch Ver：

PCB Ver：

Date：

Date：

Date：

Size：

Sheet: of

Sunday, February 07, 2021
<Jeremy Huang>

<Cai  Xiangheng>

<Liu Zhengda>

40-REFLOW-LMI&RMIX6G

2019-05-17

2019-05-17

A1

03.MAINBOARD_L

01-REFLOW-LMI&RMI500

4 6

Reflect Flow Pro +

1.满足SONY GP要求:(SONY机型适用）

 ①禁止使用SS-00259中规定的1级环境
     管理物质;
②再生树脂-被覆线材必须从索尼的绿色
   伙伴认定供应商处采购

2.符合通力《公司环境管理物质标准》的
   要求，但不限于:

满足RoHS2.0

满足REACH要求

满足CP65要求

满足无卤要求

不含有邻苯二甲酸盐

AV R&D
Model No:

Title：

Design：

Check:

Approve：

Sch Ver：

PCB Ver：

Date：

Date：

Date：

Size：

Sheet: of

Sunday, February 07, 2021
<Jeremy Huang>

<Cai  Xiangheng>

<Liu Zhengda>

40-REFLOW-LMI&RMIX6G

2019-05-17

2019-05-17

A1

03.MAINBOARD_L

01-REFLOW-LMI&RMI500

4 6

Reflect Flow Pro +

1.满足SONY GP要求:(SONY机型适用）

 ①禁止使用SS-00259中规定的1级环境
     管理物质;
②再生树脂-被覆线材必须从索尼的绿色
   伙伴认定供应商处采购

2.符合通力《公司环境管理物质标准》的
   要求，但不限于:

满足RoHS2.0

满足REACH要求

满足CP65要求

满足无卤要求

不含有邻苯二甲酸盐

AV R&D
Model No:

Title：

Design：

Check:

Approve：

Sch Ver：

PCB Ver：

Date：

Date：

Date：

Size：

Sheet: of

Sunday, February 07, 2021
<Jeremy Huang>

<Cai  Xiangheng>

<Liu Zhengda>

40-REFLOW-LMI&RMIX6G

2019-05-17

2019-05-17

A1

03.MAINBOARD_L

01-REFLOW-LMI&RMI500

4 6

Reflect Flow Pro +

C8 10NF/16V/X5R

POGO_POW_L

ESD1

AU0521P0

R78 0Ω

ESD9

AU0521P0

C29

1μF/10V/X5R

5V_IN_L

Q8
CJBB3139KG

DS

C1 2.2UF/6.3V/X5R

C44
6.8pF/25V/NPO

R80 0Ω

U5
XB6054Q2SV

VDD
1

GND
2

GND
3

VM
4

E
P

A
D

5

C36 100nF/6.3V/X5R

R61 0Ω

R11 3.3K

L2 4.7uH/500mA

SPKL+

L1 4.7uH/500mA

R15 0Ω

ESD6

AU0521P0

R4 10K

C20 1μF/10V

SPKL-

Q16
SSC8122GN1G

D
S

C101 2.2UF/6.3V/X5R

R87
470Ω

ESD3

AU0521P0

MIC

MIC3
UNBHEA674X0018X001

VDD
1

OUT
2

GND
3

C18 1μF/10V

R27
14K

R65 0Ω

R18 2.7nH/0.5A

C3

4.7uF/6.3V/X5R

U7

DZ518

PROG
1

GND
2

VCC
3

BAT
4

CHRGB
5

TEMP
6

G
N

D
7

GND_L

P5
shrapnel

C10 10uF/6.3V/X5R

C26 1uF/6.3V/X5R

C50
100pF/25V/NPO

C28 100nF/6.3V/X5R

C102 2.2UF/6.3V/X5R

R23

1M

VMIC3_L

C16 10pF/25V/NPO

R66 0Ω

R31

150KΩ/5%

C39
0.75pF/±0.05pF

MICFF_N_L

VLDO_3V_L

R74 NC/10K

C34

2.2UF/6.3V/X5R

C42

100nF/6.3V/X5R

R12
10Ω

R79 0Ω

R83 330KΩ+/-5%

L4
NC/4.7/350mA

C21 1μF/10V

C13 10pF/25V/NPO

Q7
SSC8122GN1G

D
S

R34 20K

ESD10

AU0521P0
R33
1M

ESD12
NC/ESD0201

2
1

ESD11

AU0521P0

U1

BES2300-YP

REFN_L
F6

BT_RF
M3

GND
L4

GPIO_25
M4

NC
M5

NC
M6

GPIO_27
M7

RESET
B7

VCHG_R
B9

VBAT
C10

VBAT_SENSE
C9

LX1
G10

VCORE
H10

LX2
E10

VANA_BUCK
J10

VANA
J9

LX3
D10

VCODEC_HPPA
A10

VMEM
B10

VCODEC
A5

AVSS_GMC
G6

AVSS_REFN
H6

GND
E5

GND
F5

GND
G5

GND
H5

GND
L2

GND
M2

VUSB
L9

VUSB_CAP
L8

VIO
K10

VPA_BT
L3

NC
L5

VANA
L6

VCM_CAP
F1

VMIC3
B3

VMIC2
B4

GPIO_23
A3

GPIO_22
A4

XTAL_VDD
H1

GPIO_26
K9

XTAL_IN
K1

XTAL_OUT
L1

XTAL_GND
M1

USB_DN
L10

USB_DP
M10

UART0_RXD/GPIO_16
M8UART0_TXD/GPIO_17
M9

REFN_R
E6

LOUT_RN
A8LOUT_RP
A9LOUT_LN
A7LOUT_LP
A6

MIC3_N
D1MIC3_P
E1MIC2_N
C1MIC2_P
B1MIC1_N
A2MIC1_P
A1

POWKEY
B8

LED1
D9

LED2
B6

ADC0
B5

PGND
F10

GPIO_00/I2S_SDI
H2

GPIO_01/I2S_SDO
J2

GPIO_02/I2S_WS
J1

GPIO_03/I2S_SCK
K2

GPIO_20/UART1_RXD
E9

GPIO_21/UART1_TXD
F9

GPIO_14/SSD_D0
G1GPIO_13/SSD_CLK
G2

GPIO_15
L7

GPIO_11/SSD_D3
E2

GPIO_10/SSD_D2
D2

MIC5_N
H9MIC5_P
G9

GPIO_12/SSD_CMD
F2

MIC4_P
C2MIC4_N
B2

P2
shrapnel

C4 1uF/6.3V/X5R

R6 10K

C19 2.2UF/6.3V/X5R

C97
10pF/50V/NPO

R2

1M

MICFF_P_L

HK01BP

U2

I
1

VSS
2

Q
3

TOG
4

VDD
5

AHLB
6

U3
WL2815D30-4/TR

VIN
4

GND
2

EN
3

E
P

5

VOUT
1

R13 1K

C22 1μF/10V

C9 2.2UF/6.3V/X5R

R8
1K

C98
10pF/50V/NPO

R5 10K

R3
20K

C12 10uF/6.3V/X5R

C7 1uF/6.3V/X5R

C40

100nF/16V/X5R

C27 1uF/6.3V/X5R

C105

2.2UF/6.3V/X5R

Q4
CJBB3139KG

DS

L5
6.2nH

TX_L

C37
NC/2.7pF/50V/HQC

L3 4.7uH/500mA

U4

SAFFB2G45MA0F0A

OUTPUT
4

GND
5

INPUT
1

GND
3

GND
2

R19 1K

Q3
SSC8122GN1

G

D S

C25 1uF/6.3V/X5R

C15 10uF/6.3V/X5R

C6

4.7uF/6.3V/X5R

RX_L

Q2
SSC8122GN1G

D
S

MIC

MIC1
UNBHEA674X0018X001

VDD
1

OUT
2

GND
3

R28
4.7K

C47 100nF/6.3V/X5R

CON2
BTB_16P_G

K
11

B
2 A
1

C
3

D
4

E
5

L
12

I
9

J
14

F
6

H
8 G
7

J
10

I
13

K
15L
16G

N
D

17
G

N
D

19

G
N

D
20

G
N

D
18

C14 4.7uF/6.3V/X5R

VMIC2_L

C35 2.2UF/6.3V/X5R

R20 1K

R16

100KΩ/1%

C17 4.7uF/6.3V/X5R

C24 10pF/25V/NPO

R84

1M

R71

NC/0Ω

C23

1μF/10V/X5R

R26
47KΩ

C
30

1uF/6.3V/X5R

R17

180K

C11 10pF/25V/NPO

R21

1K

R10 0Ω

R81 0Ω

BATN_L

R89
47KΩ

C46

22pF/50V/NPO

ESD7

AU0521P0

ESD5 AU0521P0

P1
shrapnel

R7 10K

TKMIC_P_L

C45
6.8pF/25V/NPO

R9 NC/0Ω

POGO_UART_L

C33 1μF/10V

R1
1K

C
31

1uF/6.3V/X5R

Touch_OUT_L

TKMIC_N_L

BATP_L

R14
10K

C48 1μF/10V

C32
5.6PF

Q1
SSC8122GN1

G

D S

26MHz/7PF
Y1

1

2

3

4

R24 0Ω

C49
1μF/10V

TC
L 
co
nf
id
en
ti
al
 f
or
 D
on
gd
ia
n 
us
e 
on
ly
!



A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

1 1

2 2

3 3

4 4

Connector

Crystal

Battery
Protector 

HIGH=3V,LOW=0V

Touch

Talk
MIC

POGO
PIN

Iq=1.5-2.5uA

NTC RES

RF
Ishutdown=3uA

I=1.5-2uA

CHARGE

晶振地连接后单
独过孔到中间层地

fre init=125, F<10kHZ

Update
Interface

Bluetooth

FF_MIC

CH_EN_L=H;
EnableNTC

LDO
3V

Icc=1/14*1000=71mA  
accuracy：10%

RF_GND距离天线PAD 2MM

2-4 TOUCH IC改为VBAT供电

2-6 改为VBAT供电

PUTIN_DET_R

CHG-STA_R

MIC_P_R

MIC_N_R

CHG-STA_R

CH_EN_R

RESET_R

LED_R_R
LED_B_R

I2C_SDA_R

LDO_3V_EN_R

VIO_R

BT_RF_R

MIC_N_R

MICFF_P_R
MICFF_N_R

MIC_P_R

UART0_TX_R
UART0_RX_R

I2C_SCL_R

POGO_GND_R

POGO_POW_R

UART0_TX_R

UART0_RX_R

POGO_TX_R

POGO_TX_R

PG_CTRL_R

POGO_UART_R

PUTIN_DET_R

TOUCH_OUT_R

MICFF_P_R

MICFF_N_R

INT_R

NTC_DET_R

NTC_POWER_R

NTC_DET_R

NTC_POWER_R

XTAL_IN_R

XTAL_OUT_R

XTAL_IN_R

CH_EN_R

XTAL_OUT_R

LDO_3V_EN_R

SHIPPING_R

BT_RF_R

TOUCH_OUT_R

RESET_R

PG_CTRL_R

MICFB_P_R
MICFB_N_R

SPKL+_R
SPKL-_R

MICFB_P_R
MICFB_N_R

POGO_POW_R

POGO_UART_R

POGO_GND_R

LED_R_R

SHIPPING_R

LED_B_R

SPKL+_R
SPKL-_R

I2C_SCL_R
I2C_SDA_R
INT_R

POGO_UART_R

POGO_POW_R

VBUCK_1V3_R

5V_IN_R

VMIC3_R

VIO_R

VBUCK_1V7_R

VBAT_R

VBAT_R

5V_IN_R

VBAT_R
VLDO_3V_R

VMIC2_R
VMIC3_R

VBUCK_1V3_R

VBUCK_1V7_R

VIO_R

VIO_R

VMIC2_R

VBAT_R

VBAT_R

5V_IN_R

VLDO_3V_R

VBUCK_1V3_R

VBAT_R

5V_IN_R

VMIC2_R

VLDO_3V_R

VBAT_R

VLDO_3V_R

VMIC2_R VMIC3_R

1.满足SONY GP要求:(SONY机型适用）

 ①禁止使用SS-00259中规定的1级环境
     管理物质;
②再生树脂-被覆线材必须从索尼的绿色
   伙伴认定供应商处采购

2.符合通力《公司环境管理物质标准》的
   要求，但不限于:

满足RoHS2.0

满足REACH要求

满足CP65要求

满足无卤要求

不含有邻苯二甲酸盐

AV R&D
Model No:

Title：

Design：

Check:

Approve：

Sch Ver：

PCB Ver：

Date：

Date：

Date：

Size：

Sheet: of

Sunday, February 07, 2021
<Jeremy Huang>

<Cai  Xiangheng>

<Liu Zhengda>

40-REFLOW-LMI&RMIX6G

2019-05-17

2019-05-17

A1

04.MAINBOARD_R

01-REFLOW-LMI&RMI500

4 6

Reflect Flow Pro +

1.满足SONY GP要求:(SONY机型适用）

 ①禁止使用SS-00259中规定的1级环境
     管理物质;
②再生树脂-被覆线材必须从索尼的绿色
   伙伴认定供应商处采购

2.符合通力《公司环境管理物质标准》的
   要求，但不限于:

满足RoHS2.0

满足REACH要求

满足CP65要求

满足无卤要求

不含有邻苯二甲酸盐

AV R&D
Model No:

Title：

Design：

Check:

Approve：

Sch Ver：

PCB Ver：

Date：

Date：

Date：

Size：

Sheet: of

Sunday, February 07, 2021
<Jeremy Huang>

<Cai  Xiangheng>

<Liu Zhengda>

40-REFLOW-LMI&RMIX6G

2019-05-17

2019-05-17

A1

04.MAINBOARD_R

01-REFLOW-LMI&RMI500

4 6

Reflect Flow Pro +

1.满足SONY GP要求:(SONY机型适用）

 ①禁止使用SS-00259中规定的1级环境
     管理物质;
②再生树脂-被覆线材必须从索尼的绿色
   伙伴认定供应商处采购

2.符合通力《公司环境管理物质标准》的
   要求，但不限于:

满足RoHS2.0

满足REACH要求

满足CP65要求

满足无卤要求

不含有邻苯二甲酸盐

AV R&D
Model No:

Title：

Design：

Check:

Approve：

Sch Ver：

PCB Ver：

Date：

Date：

Date：

Size：

Sheet: of

Sunday, February 07, 2021
<Jeremy Huang>

<Cai  Xiangheng>

<Liu Zhengda>

40-REFLOW-LMI&RMIX6G

2019-05-17

2019-05-17

A1

04.MAINBOARD_R

01-REFLOW-LMI&RMI500

4 6

Reflect Flow Pro +

R73

NC/0Ω

TX_R

C91 100nF/6.3V/X5R

C51

4.7uF/6.3V/X5R

C93
6.8pF/25V/NPO

R64
10K

L7 4.7uH/500mA

MICFF_P_R

VMIC3_R

C74 1uF/6.3V/X5R

R39 3.3K

R58

150KΩ/5%

R69 0Ω

R72 10K

C52

1μF/10V/X5R

R88
470Ω

TOUCH_OUT_R

C67
5.6PF

C63 10pF/25V/NPO

R37 20K

R82 0Ω

C86 1μF/10V

C55 10NF/16V/X5R

C89

100nF/6.3V/X5R

U10

DZ518

PROG
1

GND
2

VCC
3

BAT
4

CHRGB
5

TEMP
6

G
N

D
7

C70 100nF/6.3V/X5R

R62
4.7K

C85
0.75pF/±0.05pF

R68 0Ω

R77 0Ω

ESD2

AU0521P0

L9 4.7uH/500mA

P3
shrapnel

R90
47KΩ

R47 0Ω

MICFF_N_R

C73 10pF/25V/NPO

POGO_UART_R

R85 330KΩ+/-5%

Q9
SSC8122GN1

G

D S

R67 0Ω

TKMIC_N_R

C71 1μF/10V

R70 0Ω

C72 2.2UF/6.3V/X5R

Q11
CJBB3139KG

DS
Q14
SSC8122GN1G

D
S

C88

100nF/16V/X5R

GND_R

Q15
SSC8122GN1

G

D
S

R54 1K

R36 10K

TKMIC_P_R

C76 1uF/6.3V/X5R

C69 1μF/10V

R44 NC/0Ω

L6
6.2nH

R38 10K

C43 2.2UF/6.3V/X5R

ESD4 AU0521P0

P4
shrapnel

R52

180K

ESD16

AU0521P0

VLDO_3V_R

C56 2.2UF/6.3V/X5R

MIC

MIC2
UNBHEA674X0018X001

VDD
1

OUT
2

GND
3

C100
10pF/50V/NPO

ESD18

AU0521P0

C65 1μF/10V

C79 100nF/6.3V/X5R

C62 10uF/6.3V/X5R

C106

2.2UF/6.3V/X5R

C103 2.2UF/6.3V/X5R

R57
1M

C54

1μF/10V/X5R

C75 1uF/6.3V/X5R

R76 0Ω

ESD8

AU0521P0

C87
1μF/10V

Q5
SSC8122GN1G

D
S

R86

1M

ESD15
NC/ESD0201

2
1

C99
10pF/50V/NPO

P6
shrapnel

Q10
CJBB3139KG

DS

C60 10pF/25V/NPO

C96

2.2UF/6.3V/X5R

R46 0Ω

ESD13

AU0521P0

R59

1M

C104 2.2UF/6.3V/X5R

SPKR+

5V_IN_R

C41 2.2UF/6.3V/X5R

C78 1uF/6.3V/X5R

R40 10K

C61 4.7uF/6.3V/X5R

SPKR-

U12
WL2815D30-4/TR

VIN
4

GND
2

EN
3

E
P

5

VOUT
1

C77 1uF/6.3V/X5R

R35
20K

26MHz/7PF
Y1

1

2

3

4

HK01BP

U8

I
1

VSS
2

Q
3

TOG
4

VDD
5

AHLB
6

C83
NC/2.7pF/50V/HQC

R41 10K

C59 10uF/6.3V/X5R

MIC

MIC4
UNBHEA674X0018X001

VDD
1

OUT
2

GND
3

C68 1μF/10V

R43
10Ω

CON1
BTB_16P_G

K
11

B
2 A
1

C
3

D
4

E
5

L
12

I
9

J
14

F
6

H
8 G
7

J
10

I
13

K
15L
16G

N
D

17
G

N
D

19

G
N

D
20

G
N

D
18

C57 10uF/6.3V/X5R

C
80

1uF/6.3V/X5R

C94
100pF/25V/NPO

R51

100KΩ/1%

C95 1μF/10V

U6

BES2300-YP

REFN_L
F6

BT_RF
M3

GND
L4

GPIO_25
M4

NC
M5

NC
M6

GPIO_27
M7

RESET
B7

VCHG_R
B9

VBAT
C10

VBAT_SENSE
C9

LX1
G10

VCORE
H10

LX2
E10

VANA_BUCK
J10

VANA
J9

LX3
D10

VCODEC_HPPA
A10

VMEM
B10

VCODEC
A5

AVSS_GMC
G6

AVSS_REFN
H6

GND
E5

GND
F5

GND
G5

GND
H5

GND
L2

GND
M2

VUSB
L9

VUSB_CAP
L8

VIO
K10

VPA_BT
L3

NC
L5

VANA
L6

VCM_CAP
F1

VMIC3
B3

VMIC2
B4

GPIO_23
A3

GPIO_22
A4

XTAL_VDD
H1

GPIO_26
K9

XTAL_IN
K1

XTAL_OUT
L1

XTAL_GND
M1

USB_DN
L10

USB_DP
M10

UART0_RXD/GPIO_16
M8UART0_TXD/GPIO_17
M9

REFN_R
E6

LOUT_RN
A8LOUT_RP
A9LOUT_LN
A7LOUT_LP
A6

MIC3_N
D1MIC3_P
E1MIC2_N
C1MIC2_P
B1MIC1_N
A2MIC1_P
A1

POWKEY
B8

LED1
D9

LED2
B6

ADC0
B5

PGND
F10

GPIO_00/I2S_SDI
H2

GPIO_01/I2S_SDO
J2

GPIO_02/I2S_WS
J1

GPIO_03/I2S_SCK
K2

GPIO_20/UART1_RXD
E9

GPIO_21/UART1_TXD
F9

GPIO_14/SSD_D0
G1GPIO_13/SSD_CLK
G2

GPIO_15
L7

GPIO_11/SSD_D3
E2

GPIO_10/SSD_D2
D2

MIC5_N
H9MIC5_P
G9

GPIO_12/SSD_CMD
F2

MIC4_P
C2MIC4_N
B2

Q13
SSC8122GN1

G

D S

U9

SAFFB2G45MA0F0A

OUTPUT
4

GND
5

INPUT
1

GND
3

GND
2

R50
14K

R32
1K

L10 4.7uH/500mA

U11
XB6054Q2SV

VDD
1

GND
2

GND
3

VM
4

E
P

A
D

5

R56

1K

R49
47KΩ

R30
1K

C58 10pF/25V/NPO

L12
NC/4.7/350mA

RX_R

R55 1K

ESD17

AU0521P0

R45 1K

R48 2.7nH/0.5A

ESD14 AU0521P0

C53

4.7uF/6.3V/X5R

C64 4.7uF/6.3V/X5R

C
81

1uF/6.3V/X5R

R75 0Ω

BATN_R

VMIC2_R

R53

1M

BATP_R

POGO_POW_R

C90

22pF/50V/NPO

C92
6.8pF/25V/NPO

TC
L 
co
nf
id
en
ti
al
 f
or
 D
on
gd
ia
n 
us
e 
on
ly
!




